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¾ ¤ ÷ ù ¡ Ã Ä S ù · Ç ç è Ê ¦ Ú 4- 70 cm Ä n¤Í ¥ § S ( 1Þ ) . × È É Ã 5iEeV B

ë Ó Ú Ò Â Â Ô Ï ö ù · ø Ð Ë ¤ ¢ ë ô Ó ,Á ¿ ª 3 .3 Á 1014iozzsJcm2. ¢ ë ± ª Ë Ü â ë

Ó Ä µ À § ¦ ,ù · Ö ð ã ± Í ý ª 70Í 20Ñ. æ ó , Ú Ò Â Â É Ã 1MeV Si , 0 .5MeV O Í

F ë Ó Ô ¤ ¢ ë ù · µ © ø » ½ ø Õ . Si ë Ó Ä Õ ä Á ¿ ª 1 Á 1012- l x 1016ionsh Id , F

Í O ë Ó Ä Õ ä Á ¿ Ì ¨ ª 5 Á 1OESion-Jcm2. ¢ ë ò ø Õ ó , Ô ¿ Ö ù · ø Ð Ë ì Ù È Ë

ð ( RTA ) , Ë ð Â È ª k mo t , Ë ð ± ä ª l os- í â , ª Ë Ð ¿ Si ü í æ ø ò Ð Si0 2 ã Ä

æ Ú Ô ¢ ë B  Ó © ¢ Ä ° ì , Ú à Æ Ä ¢ ë Í ø Õ õ þ Â , Ô ý à sm o x ( Separated by

IMplantation of OXygen) á ¹ ø Ð Ë Ð ¿ , ü Ç Ö ð ª sm o x I ( 50nmSi-5OnmBOX-Si ) , SL

MOX E ( l oom s - 115nmBOX-Si ) Í sm o x E ( 190nd i-370nmBOX-Si ) , ¨ Å Ð Ä BOX ´ í ¾

Si02 ã . ù ½ sm ox á ¹ Ç ¸ ¨ ý ß Á ¿ 0 ë Ó ¢ ë ¥ § Si ø Î É Ä » Ö ¬ » ¨ ñ È

Si02 ã Ä Si á ¹ .

É Ã þ Î ë Ó Ê × Ç ( SERfs ) â Ô Ö ö Ë ¢ ë B  Ó Ê æ ° ä Ú ø Õ ó Ä ä ¯ , É Ã

¬ ª £ µ À ³ ¢ ä ( RBSh ) ¢ á Ï DICADA( § å Ð Ä Ë À Í ± Ý Ö ö ) Ì ò Ô MeV Ü ¿

¶ ë Ó Ú ¥ § Si Ð ú ú Ä » Æ  Ó Ö ¼ ø Ð Ë â Ô Í Ö ö .
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¦ 1 ø ö Ë SIMSâ ¿ Ã ½ Ä B Ä ¢ Ë Ê æ ° ä Ú È Ë ð Í 1MeV Si ë Ó ø Õ ó ¢

ú Ä ä ¯ . Ó ¼ Ð É Ô å þ Ø ¢ Ö : " ) È ¤ î Ë ð ¼ Â ¢ ë B  Ó ¢ ú Ë Ô ø Ä TED;
(2) Ô Ú Í Á ¿ ( l x 1on ionsj cm× Ä ½ Ó ø Õ , 1MeV Si ë Ó Ô B  Ó Ä ² ä ö ¿ © ¢ ¢

» ð ÷ Ã ; (3) ± Õ ä Á ¿ ö Ó ½ 1Á 10É onsh zd ± ,B  Ó Ä TED » « » Ð » Ö Æ , ´ ø
Ô Ð ö Ó : (4)Å » ½ ö Ó Á ¿ ½ 1x 1026ions/em2,» Ë ð ý ð Ä B  Ó Ä TED ÷ Ô õ ¡ .

É û » Ð Õ ä ½ Ï ß Ä Á ¿ ± , 1MeV Si ë Ó Ä ½ Ó ø Õ Å Ü Ô ¢ ë B  Ó Ä 'IZD ð Ö

Æ÷ Ã .

¼ 2ø ö Ë Ú  1MeV Sië Ó ø Õ ½ » ¬ Á ¿ Í Ú ´ ø Õ Ä ¥ § Si Ï â ¿ Ã ½ Ä
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¥ § Si Ð ý ð Ä à Ô± Ý ÔÈ Ä ½È Ö¼

Ú¥ § s +1MeV SiJ x 10l×£" Jed ;¤ ¥ £ S4+1MeV SLl x 1014iomJcm24

A¥ § s +IMeV E±,1x 16®i£" Jcn22.

à ¬ Á ¿ (0 .5 x l 025ions/cmz)» ¬ ë Ó Õ ä (0 .5MeV O Í F ë Ó ) ý ð B  Ó Ö ¼ Ä

ä ¯ í ¾ Ú ¼ 4 Ð . Ó ¼ Ð É Ô ´ ½ ,Ï ® o ë Ó ø Õ ,à ¬ Á ¿ Ä F ë Ó Ä ½ Ó ø Õ ü

Ð ú Ú Ö Æ B  Ó Ä 1E D . É Ú 0 Í F ¦ Ú ª Ø Ü Ú í à Ú Ä » Ã , ò Ë ,Ú à ¬ Ä Õ ä

õ þ Â ,Ú ü í æ ø ò Ô ° ä Ì © Ë ø ò Ð ¦ Ã ú ú à ÆÄ ± Ý ( RBSh â ¿ á Ï DICA-

DA Ì ò Æã Ä á û ² Ç ç Ë ) . ü Ç ¦ Ã Ô B  Ó Ä Ð D Ð à ü Ä Ö Æ÷ Ã . µ é á û

Ô ¾ Ð ç Ë ó Ä î ì ,µ ÷ Ð ä ü Ä ò Ø Ú ð ÷ Ã . µ Ê Ï , ý ç ý Ô Ð ù è ö Ä , ¥ §

Si Ð F  Ó Ä æ Ú á ¶ ñ ä ¶ Ó , Î É È Ï È ¨ Ä ´ Ï å , ò Ë , F Ä æ Ú ¾ í û ý Ë »
¨ ¿ Ä ý ¿ ä ¶ Ó ,Ó ø ¹ Ã ü Ä ø Õ ü Ð ú Ú Ö Æô Ó  Ó B Ä 'IZD. à ´ ,Ô Ú 0 ´

µ ,ü Ä æ Ú ´ Ü ¶ ñ Õ » ,Î É O + V ´ Ï å ,â Í õ õ Ë £ ë Ó ø Õ Ô B  Ó Ä TED

Ä Ö Æ÷ Ã .

Ï æ Ä á û Ô ¾ Ë MeV Ü ¿ ¶ ë Ó Ú ä Ì © Ë ú ú Ä ý ¿ Ä ä ¶ Ó á ¢ ú ³ © ¢ ,
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¼ 4 à ¬ Á ¿ 0 .5MeV O Í F ë Ó ø Õ Ô Í Ü ¤ ¢ Ë , ç  Ó B Ä 'IZD Ä ° ì

- 51EeV B ¢ ë ø ,- skeV B ¢ ë + RTA,A Ú ,V B ¢ ë + 1MeV S( l x 102¤io-- leat ) + RTA,

V51EeV B ¢ ë + 0.5MeV F{5x IOUiend ed N ÜTA.o sheV B ¢ ë + 0.SMeV O(5 x 10ISm -Jed M RTA.
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¼ 5 à ¬ Õ ä õ þ Â ¥ § Si Í sm ox á ¹ Ð B  Ó Ê æ Ä È Ï
. ¥ § Si + 5keV B.¤ ¥ § s + 5keV B ¢ ë + RTA,A ð § a +5IEEV B ¢ ë + I MeV EM( l x l OMhend ed ) + RTA,

Ä è ² ã , ´ » Ú õ ¯ ã ó Ä ä ¶ Ó » á © ý õ ¯ ã ø ò í æ ¢ ú ³ © ¢ . á û í ¾ Ú

¼ 5 Ð . É ¼ É û ,ë ¥ § Si à È ,à ¬ Ä ø Õ õ þ Â ,SIMOX á ¹ ü Ð ú Ú Ö Æ B  Ó

Ä TED. â Ö Ð § Ô µ ÷ ,MeV ¿ ¶ ë Ó Ú ä Ì © Ë ú ú Ä ý ¿ Ä ä ¶ Ó · µ á ¢ ú ò

í æ Ä © ¢ . Ë â ,Ô 3 Ö sm ox á ¹ Ä È £ ¹ ¢ Ö , sm ox á ¹ Ð Ä õ ¯ ã ½ ¿ ü í

æ ,ò B  Ó Ä TED » Ö ÆÄ ½ Ô ø .

V SIMOX E +5keV B ¢ ë + 1MeV EM( l x 1014iended ) + RTA.
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Ô Ï Ä á û ä Ö µ ÷ ,ß Á ¿ Ä MeV Ü ¿ ¶ ë Ó ½ Ó ø Õ É Ô Ð § Ö Æ¤ ¢ ë ô Ó

 Ó Ú æó È ¤ î Ë ð Ð ¢ ú Ä ² ä ö ¿ © ¢ . ë ¿ Ä ¥ § Si à È ,sm ox á ¹ Ð É Ú

æ Ú õ ¯ ã , Þ Æ Ë » Ú MeV ë Ó ä Ì © Ë ¦ Ä ý ¿ ä ¶ Ó Ä ³ © ¢ ,Ú à ¬ Ä ø Õ Í

¦ í õ þ Â ,ü Ô Ú Ö Æ B  Ó Ä TED ü ª Ð § . » ý , É Ú ¥ § Si ù · Ð BOX Ä æ Ú ,

ü Ú æó Ä â Ó Ù á § Ð ,á Î É EOR ± Ý ,Ó ø á ° ì ù Î É Ä p n á Ä ç Ô Ü . ¼ Ç

½ â © ò Ø , Ô ó Ä Ð ¿ É Ô É Ã ü ß Ü ¿ Ä Ø ë Ó ´ Ô ¤ ¢ Ë Ä ¥ § Si ø Ð ½ Ó ø

Õ ,ü ß Ð Ä Å ÆÇ : ( 1) ë Ó Ä ä Ì ü ó ,» Ú ä Ì © Ë Ä ý ¿ Ä ä ¶ Ó » á Î ë ½ ü í

æ ø ò Ð ô Ó  Ó Ä © ¢ ; (2) É Ú ä Ì ó , ä Ì © Ë Ñ Ô û ý Ä ± Ý Ô Ú ù Î É Ä ¬ ³
p-n á Ä Ô Ü Ä ° ì Ç £ ¡ . í â , Ú Ã Ð ¿ ¤ ÷ Ð , Ò Ç ¹ ¢ Ö ,  ë Á ¿ MeV Ü ¿ ¶

ë Ó ½ Ó ø Õ ó ,Ú ù Ô ¾ Ä â ¿ ø ¶ Ð â ¿ ö Ä B  Ó Ä Ü ¿ ù Ù Ú ¢ ë ¿ , » ö É

Ü Ä â Í Ç ,Ú Ë ð ý Ì Ð É ß Ü ë Ó ú ú Ä EOR ± Ý ( ÷ ª Ç ä ¶ Ó Í Ä ± Ý )¶ ñ Ë
» ¨ ¿ Ä B  Ó . â Ö Æâ Ç ñ Ï í , ¹ Ð ý Ú ø » ½ µ é Ð ¿ .
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A bet sc t N- typ e crystaAl i ne Si ( 100 ) implanted wi th 5keV B ions was subsequently iÐad ated wiÉ

MeV Si , O and F ions . u e B atom pma les wem measured by means of secondaE7 ion mass spec-

tmmeter after the tma ment of rapid thermal am eali ne - 111e resul ts show É a the transient enhanced

diffusion of B atoms is d ecti vely l i mi ted by the post - impl antation d hie I energy ions ± hi d z dose .

A t the same i rmdiati on condit ions , i t i s found É a the existence of a Si0 2 layer i n the near surface d

si is even m m eg eetive in suppressing the tm mient enhanced dib Sion d the doped B atom . 111e

mSUIts are quaJHath ely di scussed M combinat ion wiÉ the anal yses of RBS/ c mea811Ó menu and cd -

culation of the DICADA eode .

i mplantation ,

l ine si l icon
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